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摘要(译)

要解决的问题：由于热压接合时的变形，防止玻璃基板电极和TCP引线
之间的位置偏离。解决方案：只有靠近TFT基板上的端子电极的玻璃端
面的部分倾斜地形成，从而以端子组为中心向左右扩散，从玻璃边缘侧
向内侧延伸。
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